




- - - Форма контроля з.е. - Итого акад.часов
Курс 1

Сем. 1 Сем. 2

Считать
в плане

Индекс Наименование
Экза
мен

Зачет
Зачет с

оц.
КП КР Контр.

Экспер
тное

Факт
Часов
в з.е.

Экспер
тное

По
плану

Контакт
часы

СР
Конт
роль

Интер
часы

з.е. Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

Блок 1.Дисциплины (модули)

Обязательная часть

+ Б1.О.01 Методы математического моделирования 2 2 2 3 3 36 108 108 36 72 3 18 18 72

+ Б1.О.02
Компьютерные технологии в научных
исследованиях

1 1 3 3 36 108 108 54 54 54 3 18 36 54

+ Б1.О.03
Проектирование и технология электронной
компонентной базы.

2 2 2 3 3 36 108 108 54 18 36 36 3 18 36 18 36

+ Б1.О.04 Иностранный язык в профессиональной сфере 12 4 4 36 144 144 72 72 36 2 36 36 2 36 36

+ Б1.О.05 Колебательные спектры молекул 3 2 2 36 72 72 36 36 18

+ Б1.О.06 Оптика квантовых точек 3 2 2 36 72 72 54 18

17 17 612 612 306 270 36 144 5 18 72 90 8 18 18 90 126 36 4 36 54 54

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

+ Б1.В.01 Обратные и некорректные задачи электроники 1 1 4 4 36 144 144 72 36 36 18 4 36 36 36 36

+ Б1.В.02 Физические основы молекулярной электроники 1 1 3 3 36 108 108 54 18 36 18 3 18 36 18 36

+ Б1.В.03 Полупроводниковые оптоэлектронные приборы 3 3 3 3 36 108 108 54 18 36 18

+ Б1.В.04 Оптические явления в наноструктурах 2 2 2 4 4 36 144 144 54 54 36 18 4 18 36 54 36

+ Б1.В.05
Дополнительные главы равновесной
статистической физики

3 3 3 3 36 108 108 54 18 36 18

+ Б1.В.06 Приближенные методы квантовой механики 3 3 3 3 36 108 108 54 18 36 36

+ Б1.В.07 Полупроводниковая наноэлектроника 2 2 4 4 36 144 144 36 72 36 9 4 18 18 72 36

+ Б1.В.08 Квантоворазмерные системы наноэлектроники 1 1 3 3 36 108 108 54 18 36 3 18 36 18 36

+ Б1.В.09 Квантовые наноструктуры во внешних полях 3 2 2 36 72 72 36 36 9

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 2 2 3 3 108 108 54 18 36 18 3 18 36 18 36

+ Б1.В.ДВ.01.01 Излучательная рекомбинация в п/п 2 2 3 3 36 108 108 54 18 36 18 3 18 36 18 36

- Б1.В.ДВ.01.02
Оптические и фотоэлектрические явления в п/п
гетероструктурах

2 2 3 3 36 108 108 54 18 36 18 3 18 36 18 36

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 2 2 3 3 108 108 36 72 18 3 36 72

+ Б1.В.ДВ.02.01 Элементы квантовой и оптической информатики 2 2 3 3 36 108 108 36 72 18 3 36 72

- Б1.В.ДВ.02.02 Дополнительные главы квантовой механики 2 2 3 3 36 108 108 36 72 18 3 36 72

+ Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 3 3 3 3 108 108 18 90 9

+ Б1.В.ДВ.03.01
Научные основы преподавания физики
конденсированных сред

3 3 3 3 36 108 108 18 90 9

- Б1.В.ДВ.03.02
Научные основы преподавания оптики
наноструктур

3 3 3 3 36 108 108 18 90 9

+ Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 1 4 4 144 144 54 54 36 17 4 36 18 54 36

+ Б1.В.ДВ.04.01
Фотоэлектрические п/п преобразователи
солнечной энергии

1 4 4 36 144 144 54 54 36 17 4 36 18 54 36

- Б1.В.ДВ.04.02 Технологии наноэлектроники 1 4 4 36 144 144 54 54 36 17 4 36 18 54 36

+ Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 3 2 2 72 72 18 54 9

+ Б1.В.ДВ.05.01 Философские вопросы физики 3 2 2 36 72 72 18 54 9

- Б1.В.ДВ.05.02
Проблемы научно-технического прогресса в
литературе

3 2 2 36 72 72 18 54 9

+ Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 2 2 2 72 72 18 54 2 18 54

+ Б1.В.ДВ.06.01 Политическая экономика 2 2 2 36 72 72 18 54 2 18 54

- Б1.В.ДВ.06.02 Основы риторики 2 2 2 36 72 72 18 54 2 18 54
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Курс 2

Сем. 3 Сем. 4
Закрепленная кафедра -

з.е. Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

Код Наименование Компетенции

Блок 1.Дисциплины (модули)

Обязательная часть

4
 общей  физики и квантовых
наноструктур

УК-1; УК-4; ОПК-3

2
Кафедра системного
программирования

УК-4; ОПК-3

6
Кафедра технологии материалов и
структур электронной техники

УК-2; УК-3; ОПК-4

24
Кафедра теории языка и
межкультурной коммуникации

УК-4; УК-5; ОПК-1

2 36 36 4
 общей  физики и квантовых
наноструктур

УК-1; ОПК-2

2 36 18 18 4
 общей  физики и квантовых
наноструктур

УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3

17 17 612 612 306 270 36 144 5 18 72 90 8 18 18 90 126 36 4 36 54 54

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

4
 общей  физики и квантовых
наноструктур

УК-1; ОПК-1

4
 общей  физики и квантовых
наноструктур

УК-1; ОПК-1

3 18 36 18 36 6
Кафедра технологии материалов и
структур электронной техники

УК-2; ОПК-1; ОПК-2

4
 общей  физики и квантовых
наноструктур

УК-3; ОПК-3; ОПК-4

3 18 36 18 36 4
 общей  физики и квантовых
наноструктур

ОПК-1

3 18 36 18 36 4
 общей  физики и квантовых
наноструктур

ОПК-1; ОПК-2

4
 общей  физики и квантовых
наноструктур

ОПК-2; ОПК-3

4
 общей  физики и квантовых
наноструктур

ОПК-2; ОПК-4

2 18 18 36 4
 общей  физики и квантовых
наноструктур

ОПК-1

УК-1; ОПК-3

6 Кафедра технологии материалов и структур электронной техникиУК-1; ОПК-3

6 Кафедра технологии материалов и структур электронной техникиУК-1; ОПК-3

УК-1; ОПК-2

5 Кафедра квантовой и оптической электроникиУК-1; ОПК-2

5 Кафедра квантовой и оптической электроникиУК-1; ОПК-2

3 18 90 УК-5; ОПК-3

3 18 90 4  общей  физики и квантовых наноструктурУК-5; ОПК-3

3 18 90 4  общей  физики и квантовых наноструктурУК-5; ОПК-3

ОПК-1

6 Кафедра технологии материалов и структур электронной техникиОПК-1

6 Кафедра технологии материалов и структур электронной техникиОПК-1

2 18 54 УК-5; ОПК-1

2 18 54 3 Кафедра математики и математического моделированияУК-5; ОПК-1

2 18 54 26 Кафедра русской и мировой литературы и культурыУК-5; ОПК-1

УК-6; ОПК-4

13 Кафедра экономической теории и проблем экономики переходного периодаУК-6; ОПК-4

13 Кафедра экономической теории и проблем экономики переходного периодаУК-6; ОПК-4
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- - - Форма контроля з.е. - Итого акад.часов
Курс 1

Сем. 1 Сем. 2

Считать
в плане

Индекс Наименование
Экза
мен

Зачет
Зачет с

оц.
КП КР Контр.

Экспер
тное

Факт
Часов
в з.е.

Экспер
тное

По
плану

Контакт
часы

СР
Конт
роль

Интер
часы

з.е. Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

46 46 1656 1656 666 630 360 215 14 108 126 126 144 16 72 126 270 108 16 108 126 234 108

63 63 2268 2268 972 900 396 359 19 108 18 198 216 144 24 90 18 216 396 144 20 144 180 288 108

Блок 2.Практика

+ Б2.О.01(Пд) Преддипломная (производственная практика) 4 6 6 36 216 216 216

+ Б2.О.02(Н) НИР (учебная практика) 123 27 27 36 972 972 972 11 396 6 216

+ Б2.О.03(П)
Научно-исследовательская
практика(производственная практика)

4 12 12 36 432 432 432

+ Б2.О.04(У) Научно-педагогическая (учебная практика) 4 6 6 36 216 216 216

51 51 1836 1836 1836 11 396 6 216 10 360 24 864

51 51 1836 1836 1836 11 396 6 216 10 360 24 864

Блок 3.Государственная итоговая аттестация

+ Б3.01 Защита выпускной квалификационной работы 4 6 6 36 216 216 162 54

6 6 216 216 162 54 6 162 54

6 6 216 216 162 54 6 162 54
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Курс 2

Сем. 3 Сем. 4
Закрепленная кафедра -

з.е. Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

Код Наименование Компетенции

46 46 1656 1656 666 630 360 215 14 108 126 126 144 16 72 126 270 108 16 108 126 234 108

63 63 2268 2268 972 900 396 359 19 108 18 198 216 144 24 90 18 216 396 144 20 144 180 288 108

Блок 2.Практика

6 216 4
 общей  физики и квантовых
наноструктур

УК-2; УК-3; УК-6; ОПК-2; ОПК-4

10 360 4
 общей  физики и квантовых
наноструктур

УК-2; УК-3; УК-6; ОПК-4

12 432 4
 общей  физики и квантовых
наноструктур

УК-2; УК-3; УК-6; ОПК-4

6 216 4
 общей  физики и квантовых
наноструктур

УК-2; УК-3; УК-6; ОПК-2; ОПК-4

51 51 1836 1836 1836 11 396 6 216 10 360 24 864

51 51 1836 1836 1836 11 396 6 216 10 360 24 864

Блок 3.Государственная итоговая аттестация

6 162 54 4
 общей  физики и квантовых
наноструктур

УК-1; УК-6; ОПК-4

6 6 216 216 162 54 6 162 54

6 6 216 216 162 54 6 162 54
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Индекс Содержание Тип

Вид деятельности:  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий УК

Б1.В.01 Обратные и некорректные задачи электроники

Б1.В.02 Физические основы молекулярной электроники

Б1.В.ДВ.01.01 Излучательная рекомбинация в п/п

Б1.В.ДВ.01.02 Оптические и фотоэлектрические явления в п/п гетероструктурах

Б1.В.ДВ.02.01 Элементы квантовой и оптической информатики

Б1.В.ДВ.02.02 Дополнительные главы квантовой механики

Б1.О.01 Методы математического моделирования

Б1.О.05 Колебательные спектры молекул

Б1.О.06 Оптика квантовых точек

Б3.01 Защита выпускной квалификационной работы

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла УК

Б1.В.03 Полупроводниковые оптоэлектронные приборы

Б1.О.03 Проектирование и технология электронной компонентной базы.

Б2.О.01(Пд) Преддипломная (производственная практика)

Б2.О.02(Н) НИР (учебная практика)

Б2.О.03(П) Научно-исследовательская практика(производственная практика)

Б2.О.04(У) Научно-педагогическая (учебная практика)

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели УК

Б1.В.04 Оптические явления в наноструктурах

Б1.О.03 Проектирование и технология электронной компонентной базы.

Б2.О.01(Пд) Преддипломная (производственная практика)

Б2.О.02(Н) НИР (учебная практика)

Б2.О.03(П) Научно-исследовательская практика(производственная практика)

Б2.О.04(У) Научно-педагогическая (учебная практика)

УК-4
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия

УК

Б1.О.01 Методы математического моделирования

Б1.О.02 Компьютерные технологии в научных исследованиях

Б1.О.04 Иностранный язык в профессиональной сфере

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия УК

Б1.В.ДВ.03.01 Научные основы преподавания физики конденсированных сред
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Индекс Содержание ТипБ1.В.ДВ.03.01 Научные основы преподавания физики конденсированных сред

Б1.В.ДВ.03.02 Научные основы преподавания оптики наноструктур

Б1.В.ДВ.05.01 Философские вопросы физики

Б1.В.ДВ.05.02 Проблемы научно-технического прогресса в литературе

Б1.О.04 Иностранный язык в профессиональной сфере

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки УК

Б1.В.ДВ.06.01 Политическая экономика 

Б1.В.ДВ.06.02 Основы риторики

Б2.О.01(Пд) Преддипломная (производственная практика)

Б2.О.02(Н) НИР (учебная практика)

Б2.О.03(П) Научно-исследовательская практика(производственная практика)

Б2.О.04(У) Научно-педагогическая (учебная практика)

Б3.01 Защита выпускной квалификационной работы

ОПК-1
Способен представлять современную научную картину мира, выявлять естественнонаучную сущность проблем, определять пути их решения и оценивать
эффективность сделанного выбора

ОПК

Б1.В.01 Обратные и некорректные задачи электроники

Б1.В.02 Физические основы молекулярной электроники

Б1.В.03 Полупроводниковые оптоэлектронные приборы

Б1.В.05 Дополнительные главы равновесной статистической физики

Б1.В.06 Приближенные методы квантовой механики

Б1.В.09 Квантовые наноструктуры во внешних полях

Б1.В.ДВ.04.01 Фотоэлектрические п/п преобразователи солнечной энергии

Б1.В.ДВ.04.02 Технологии наноэлектроники

Б1.В.ДВ.05.01 Философские вопросы физики

Б1.В.ДВ.05.02 Проблемы научно-технического прогресса в литературе

Б1.О.04 Иностранный язык в профессиональной сфере

Б1.О.06 Оптика квантовых точек

ОПК-2 Способен применять современные методы исследования, представлять и аргументировано защищать результаты выполненной работы ОПК

Б1.В.03 Полупроводниковые оптоэлектронные приборы

Б1.В.06 Приближенные методы квантовой механики

Б1.В.07 Полупроводниковая наноэлектроника

Б1.В.08 Квантоворазмерные системы наноэлектроники

Б1.В.ДВ.02.01 Элементы квантовой и оптической информатики

Б1.В.ДВ.02.02 Дополнительные главы квантовой механики
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Индекс Содержание Тип

Б1.О.05 Колебательные спектры молекул

Б1.О.06 Оптика квантовых точек

Б2.О.01(Пд) Преддипломная (производственная практика)

Б2.О.04(У) Научно-педагогическая (учебная практика)

ОПК-3 Способен приобретать и использовать новую информацию в своей предметной области, предлагать новые идеи и подходы к решению инженерных задач ОПК

Б1.В.04 Оптические явления в наноструктурах

Б1.В.07 Полупроводниковая наноэлектроника

Б1.В.ДВ.01.01 Излучательная рекомбинация в п/п

Б1.В.ДВ.01.02 Оптические и фотоэлектрические явления в п/п гетероструктурах

Б1.В.ДВ.03.01 Научные основы преподавания физики конденсированных сред

Б1.В.ДВ.03.02 Научные основы преподавания оптики наноструктур

Б1.О.01 Методы математического моделирования

Б1.О.02 Компьютерные технологии в научных исследованиях

Б1.О.06 Оптика квантовых точек

ОПК-4 Способен разрабатывать и применять ОПК

Б1.В.04 Оптические явления в наноструктурах

Б1.В.08 Квантоворазмерные системы наноэлектроники

Б1.В.ДВ.06.01 Политическая экономика 

Б1.В.ДВ.06.02 Основы риторики

Б1.О.03 Проектирование и технология электронной компонентной базы.

Б2.О.01(Пд) Преддипломная (производственная практика)

Б2.О.02(Н) НИР (учебная практика)

Б2.О.03(П) Научно-исследовательская практика(производственная практика)

Б2.О.04(У) Научно-педагогическая (учебная практика)

Б3.01 Защита выпускной квалификационной работы
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